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Общая характеристика работы.
ВВЕДЕНИЕ
§1.Сравнение задач переноса тепла и носителей заряда в излучающих и поглощающих средах.
§2. О решении интегро-дифференциапьного уравнения переноса.
ЧАСТЬ I.
Радиационно-диффузионный перенос носителей заряда в гомо-и гетероструктурах на основе прямых широкозонных полупроводников.
§3. Явление переизлучения и его влияние на параметры силовых полупроводниковых приборов.
ГЛАВА I.
Моделирование процессов переноса носителей заряда (НПЗ) в материалах с высоким внутренним квантовым выходом излучательной рекомбинации.
§4. Приближенное решение уравнения переноса ННЗ в полубесконечной области Р " при малом уровне инжекции.
§5. Влияние переизлучения на коэффициент переноса в
§6. Приближенное решение уравнения переноса БНЗ в
- Сг&А$ при высоком уровне инжекцин.
§7. Исследование переноса носителей заряда в при их поверхностном импульсном фотовозбуждении
§8. Исследование переноса носителей заряда в при их поверхностном импульсном фотовозбуждеиии.
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